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(54) Titre : Nouveau procédé simple de schématisation des circuits linéaires à diodes en
Electronique

(57) Abrégé : Un nouveau procédé simple et exact pour la schématisation des circuits
électriques linéaires à diodes à jonction PN ou des diodes Zeners et pour les applications en
Electronique. Ce nouveau théorème permet d'obtenir un schéma électrique équivalent de
la diode réelle ou idéale en comparant le circuit d'entrée et le circuit de sortie qui doivent être
liés directement à la cathode et à l'anode avec la tension de seuil de la diode et ceci même
dans les circuits les plus complexes en Electronique. Notre théorème est facile à appliquer
pour obtenir un schéma électrique précis et faire un calcul exact. Il est constitué de deux
étapes soit la comparaison des deux générateurs équivalents Eléq et E2éq. Dans le cas
où les deux générateurs sont égaux, nous comparons les deux résistances équivalentes
Rléq et R2éq . Dans ce cas, nous avons VI = Eleq - Rleq1 et V2= E2eq -R2eq1. Par la
suite, nous comparons la différence de V1 et V2 avec Eo ou Vz selon le type de la diode.
Ce théorème est particulièrement adapté aux circuits électroniques alimentés avec des
générateurs continus ou alternatifs et aux applications de redressement, d'écrêtage, de
régulation des tensions et pour l'étude des portes logiques.
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